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Häviömekanismien parempi ymmärrys auttaa
alentamaan aurinkosähkön hintaa

Väitöskirjan nimi Light-induced degradation due to Cu precipitation in crystalline silicon: Modeling
and impact on PERC solar cells
Kuparin erkautumisen aiheuttama valodegradaatio kiteisessä piissä: Mallinnus ja
vaikutukset aurinkokennoihin

Väitöskirjan sisältö Kustannuskilpailukykyisiä aurinkokennoja tarvitaan hiilineutraaliuden ja
kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Valaistuksen alla tapahtuva
degradaatio kuitenkin estää piiaurinkokennojen täyden potentiaalin hyödyntämisen.

Tässä työssä tutkittiin valodegradaatioilmiötä, jonka aiheuttaa teollisissa
tuotantoympäristöissä yleisenä epäpuhtautena esiintyvä kupari. Työn tulokset
mahdollistavat kupariepäpuhtauden tunnistamisen aurinkokennojen tuotantolinjoilla.
Simulaatioiden avulla saatiin tietoa ilmiön perimmäisestä syystä, ja siitä, kuinka
degradaatio vähenee tietyillä materiaaliparametreilla.

Työn tulokset mahdollistavat kontaminaation nopean tunnistamisen, mikä vähentää
tarpeettomia viiveitä tuotannossa. Lisäksi työn pohjalta voidaan kehittää strategioita
degradaation vähentämiseen valitsemalla materiaaliparametrit sopivasti. Nämä
tulokset edistävät aurinkosähkön hinnanlaskutavoitetta, ja tätä kautta siirtymistä
puhtaisiin energiajärjestelmiin.
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